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Los acumuladores de lomo presentan un gran in ­
te ré s , en p a r t ic u la r  a causa de su reducido costo  de in ­
versión  por kWh in s ta la d o  y de su gran seguridad y r i g i ­
dez. l a  u t i l iz a c ió n  de é s te  t ip o  de acumulador bien co- 

5. nocido se lim ita  no obstante actualm ente a una gama de

&

q u a l i t y
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ap licac io n es re la tivam ente  re s tr in g id a  y e llo  proviene no tab le­
mente de d iversos inconvenientes in h e re n te s 'a  la  e s tru c tu ra  j 
de lo s  e lectrodos a c tu a les  a s í  como a losprocedim ientos necesa­
r io s  para su fab ric ac ió n . , i~ » : i

Aunque la  energía e sp ec ífica  te ó r ic a  del ja r  Bb/í^SQ^ 
Pb02 sé eleva a 170 Wb/kg, e l  v a lo r  p rác tico  rea lizad o  hasta  j 
ahora en lo s  acumuladores de plomo no es más que de 30 Wh/kg j 
aproximadamente. SI peso espec ifico  elevado que presentan lo s  | 
acumuladores a c tu a le s  de é s te  t ip o  se debe en gran p a rte  a l  j 
hecho de que comprenden soportes de e lec trodos bajó forma de • 
r e j i l l a s  de plomo moldeadas, así- como a l  hecho de que el coe­
f ic ie n te  de u t i l iz a c ió n  de la  masa a c tiv a  es lim itad o . E stas 
r e j i l l a s  no responden, además, sino en una medida lim itada  
a l a s  ex igencias r e la t iv a s  en cuanto a re s is te n c ia  a la  corro-í 
sión , por una narte , y a l  mantenimiento de 3U contacto e lé c t r i ­
co con la  masa ac tiv a  en e l curso de c ic lado , por- o tra  , p a rte .

Además, e l moldeado de e s ta s  r e j i l la s - s o p o r te  no 
se p res ta  apenas a la  fab ricac ió n  de e lectrodos en continuo.
Por o tra  oarte , lo s  procedimitíntos de fab ricac ió n  a c tu a les  . 
comprenden una Operación denominada de ensambladura consisten-* 
te  on in tro d u c ir  en la s  r e j i l la s - s o p o r te  una mezcla pastosa ! 
formada por plomo, óxido de plomo, agua y ácido su lfú r ic o .
Esta operación de ensambladura, a s í  como la s  reacciones quími-i 
cas u l te r io r e s ,  n ecesitan  sin  embargo un co n tro l p rec iso . j 
En efec to , una ensambladura s a t is f a c to r ia  so lo  as posib le  s i  ! 
se e v ita  e l fraguado de la  masa previo  a la  mezcla u t i l iz a d a  ! 
para la  ensambladura. Por consigu ien te , es d i f i c i l  e fec tu a r 
la  fab ricac ió n  de forma continua con una buena rep ro d u c tib i-  
lid a d .

Ahora b ien , lo s  procedimiontoa ac tu a le s  que sirven
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para la  fab ricac ió n  de lo s  e lectrodos para I0 3 acumuladores ; 
de plomo se efectúan de una manera d iscon tinua  puesto que l a  ■ 
colada de l a s  r e j i l l a s ,  por una oarto , y l a  preparación de 
la  mésela reacc ipna l, seguido de la  ensambladura, constituyen ' 
operaciones independientes en tre  s í .  Otro inconveniente de j 
lo s  procedimientos ac tu a le s  de fab ricac ió n  de e lec trodos con : 
r e j i l la s - s o p o r te  vaciadas es que no permiten obtener e le c tro -!

i

dos muy delgados, de un espesor in f e r io r  a 1 ,5  mm aproximada-: 
mente, listo constituye  un obstáculo im portante en cuanto a la ¡  
mejora de u t i l iz a c ió n  de la  masa a c tiv a , a s i como a l  aumento j 
de la  potencia masiva de lo s  acumuladores a c tu a le s  de plomo, j

Se han propuesto igualmente d iversos procedim ientos !•'  i
de fab ricac ión  de e lectrodos con ayuda de d iverso s soportes ! 
no conductores, que permiten a l ig e ra r  lo s  e lec tro d o s.

Así, por ejemplo, 3e ha propuesto u t i l i z a r  un soporte 
con o r i f ic io s  de una m ateria no conductora, sobre el cual se J 
f i j a  la  masa a c tiv a , por ensambladura, a s i como una capa f i -  j 
brosa que contiene una m ateria conductora. Según una v arian te I 
se ha propuesto fa b r ic a r  e lectrodos para acumuladores de p lo-j 
mo rev is tien d o  una r e j i l la - s o p o r te  de res in a  s in té t ic a  con ¡1
una pasta  c lá s ic a  plomo-acida, y f ija n d o  un te j id o  de f ib r a s  ¡
de v id rio  re v e r tid a s  de plomo sobre la  r e j i l la - s o p o r te  a s i  '

¡
guarnecida. De éste  modo es posible dism inuir e l peso de lo s  
e lectrodos, pero la  incorporación de la  masa activa ', por 'ejem­
plo , a s i  como su f i ja c ió n  y su enlace s a t is f a c to r io  con la s  
f ib ra s  de v id r io  m etalizadas, necesitan  3in embargo o p erad o -j 
nes d e licad as , poco compatibles con una fab ricac ió n  continua j 
a escala  in d u s t r ia l .  Sn e fec to , además de la  necesidad de j 
e fec tu a r un contacto íntim o en tre  e l conjunto de la  masa a c t i ­
va y l a s  f ib ra s  m etalizadas, la  rea liz ac ió n  de contactos de30,
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e lec trodos sólidam ente anclados y que permiten asegurar una 
conexión e lé c tr ic a  s a t i s f a c to r ia , ’ p lan tea  problemas que 3e ha-i 
cen particu larm ente  im portantes en e l curso de una fabricación, 
en masa. For ú ltim o, e l empleo de ta le s  r e j i l la s - s o p o r te  ya 
no permiten red u c ir  notablemente e l *es-.e30r de lo s  e lectrodos 
con respecto  a lo s  e le tro d o s convencionales, mencionados an- i
terio rm ente , que se h a llan  p ro v is to s  de r e j i l l a s  de jSomo vacia ­
das. I

Como es sabido, la  obtención de órganos de conexión 
sólidamente f i ja d o s  sobre e lec trb d Js  de e s tru c tu ra  f ib ro sh , 
a f in  de asegurar e l contacto  e lé c tr ic o  en e l curso del monta4

i

je  en un acumulador, ha precisado hasta  ahora v a r ia s  operacio-j-
J

nes re la tivam ente  complicadas que no re s  '■onden a la s  exigen­
c ia s  de una fab ricac ió n  rápida a escala  in d u s t r ia l .

A sí, la  mayor p a rte  de lo s  modos de f i ja c ió n  común­
mente u til iz a d o s , ( soldadura, remachado, granado, e tc) para 
e fe c tu a r e l enlace de lo s  órgano's de conexión a los* e le c tro ­
dos, niantean - r  o ciernas técn icos im portantes. Ahora bien, es-

I
tos- problemas son particu larm ente  d i f í c i l e s  de re so lv e r  en ¡ 
e l  caso de lo s  e lectrodos recientem ente propuestos para lo s  |t
acumuladores plomó-ácido d e l tip o  que comprende un soporte ¡ 
poroso l ig e ro  formado por un m ateria l no conductor, m eta liza-j 
do o nó, que s irv e  para p o rta r  la  masa a c tiv a  de l e lec trodo . | 
En efecto , l a s  nropiedades mecánicas del plomo apenas se prpsy 
tan  a d ichas formas de re a liz a c ió n  convencionales, de su erte  ¡ 
que órganos de conexión formados de plomo y sólidam ente anclad 
dos en lo s  e lec trodos, son partieulax'mento d i f í c i l e s  de r e a l i ­
zar.

El p resen te  invento tie n e  por objeto obviar lo s  in ­
convenientes c itados anteriorm ente, y e llo  con v is ta s  a sim-
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p l i f i c a r  notablemente la  fab ricac ión  de e lec trodos delgados y ! 
l ig e ro s , destinados a lo s  acumuladores plomo-ácido.

A t a l  e fecto , el invento t ie n e  por objeto un procedi­
miento de fab ricac ió n  de órganos de conexión e lé c tr ic a  in te g ra -  
eos en un f i e l t r o  de f ib r a s  de v id r io ,.d e s tin a d o  a c o n s t i tu i r  ¡ 
e l soporte de lo s  e lectrodos de acumuladores de plomo, carac- ¡ 
te rizad o  por e l  hecho de que se inyec ta  plomo a una aleación  j 
de plomo, en estado fundido, en una p a rte  predeterm inada d e l ¡ 
f i e l t r o  para obtener, t r a s  la  s o lid if ic a c ió n , úna zona conducto 
ra  compacta, sólidamente anclada en el f i e l t r o ,  destinada a 
formar e l órgano de conexión del e lectrodo  deseado. i

Según una v a ria n te  p re fe rid a , pueden fa b r ic a rse  lo s  ' ¡I
óiganos de conexión introduciendo dicho f i e l t r o  en un molde ; 
que comprende dos partes d ispuestas a uno y o tro  lado del f i e l ­
t ro  para formar una cavidad que de lim ita  e l contorno deseado : 
del órgano de conexión y para f i j a r  e l f i e l t r o  por fuera  de
esta  cavidad, e inyectando en esta  cavidad plomo o una a leación

i
de plomo fundido, a p resión , de t a l ’ manera que la  m ateria in -  I

5

yectada lle n e  e sta  cavidad y penetre en una zona predeterm ina­
da d e l f i e l t r o ,  situado en e sta  cavidad, y que se so lid if iq u e  i 
Rápidamente en la  misma formando e l órgano de conexión in teg ra ­
do a l  f i l t r o  en dicho zona.

El invento se explica a continuación con ayuda de 
ejemplos y del p lano1anexo, en e l cual:

l a  f ig u ra  1 m uestra, en sección v e r t ic a l  esquem áti- ! 
ca, una in s ta la c ió n  de fab ricac ió n  de e lec tro d o s, en continuo,! 
la  cual comprende un d isp o s itiv o  para la  re a liz a c ió n  del pro- . 
cedimianto según e l invento; j

i
la  f ig u ra  2 es una v is ta  según I I - I I  de la  fig u ra  1 , j 
l a  f ig u ra  3 es una sección esquemática v e r t ic a l  do !
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dicho d isp o s itiv o .
BJMFLO 1

j
Se fab rican  e lectrodos p o sitiv o s  o negativos e¡n con- i

tinuo  de la  forma sig u ien te : |
s

A. Preparación del soporte 'y de zonas de con tacto . |
A (i) . Se u t i l i z a ,  como m aterial de p a rtid a  para lo s  soportes 
de e lec trodo , un f i e l t r o  de f ib ra s  de v id r io  unidas en tre  s í
con ayuda de un a g lu tin an te , bajo forma de una banda continua i*
que p resen ta , en e l  caso p resen te , un ancho de 900 muí, un grue­
so de 1,2 un y un peso esp ec ífico  de 1,5 g/dm2. La banda es 
calentada por una c o rr ie n te  de a íre  c a lie n te  para e lim inar 
cualqu ier humedad.
A ( i i) .  Se efectúa una m etalización continua.de la s  f ib ra s  de j 
v id r io  cjue constituye  l a  banda, y e llo  con una a leación  plomo-- 
antimonio (3 i<> Sn en peso) que ae deposita  por proyección* ! 
E ste  depósito  e s tá  destinado a asegurar una conducción e le c tró -

i
n ica  s a t is f a c to r ia  en e l seno del e lectrodo ; sin  embargo, • ests, 
m etalización no es indispensab le  en un e lectrodo negativo . 
A ( i i i)  Para obtener por ende I 03 contactos de e lec trodo , se i 
inyec ta  la  misma aleación  de plomo, (a 3P Sb) en estado fu n d i - ! 
do, en t r e s  zonas lo n g itu d in a les  cuyos e je s  se h a llan  s i tú a -  j 
dos respectivam ente a 150, 450 y 750 mm une d e l o tro  borde j 
de la  banda, a f in  de que e s tas  t r e s  zonas, cada una de un an-r 
cho de 30 mm, sean enteramente llenadas por la  a leac ió n . ;

-■ B. In troducción de Ja masa a c tiv a  I
Se somete a continuación la  banda a s i  m etalizada y 1j

p ro v ista  de dichas zonas lo n g itu d in a les  compactas a una impre¿
1

nación continua que s irv e  para in tro d u c ir  en lo s  poros del fi£L 
t r o  m etalizado una masa pu lveru len ta  (mezcla PbO/pb) d e s tin a ­
da a proporcionar la  m ateria a c tiv a  de lo s  e lec tro d o s. Se -
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efectúa e sta  impregnación formando una suspensión da dicha j 
masa pulverulenta en agua desionizada y sometiendo a continua-* 
ción está  suspensión a una f i l t r a c ió n  continua por asp irac ión  
a trav§3 de la  banda m etalizada en movimiento, de su e rte  que 
la s  p a r tíc u la s  de esta  masa son re te n id a s  y l le n a s ,  en p a rte , , 
e l espacio en tre  la s  f ib r a s  m etalizadas de la  banda.

C. Obtención de lo s  e lectrodos ¡
!

Una vez seca, l a  banda es seccionada transversalm en- i 

t e ,  a in te rv a lo s  de 110 mm, y después se cortan l a s  placas^ a s í  
obtenidas en s e is  p lacas de electrodo que poseen la s  dimen3Ío-| 
nes: 135 x 110 mm, y se le s  provee de un s a lie n te  de contacto  | 
de 30 x 15 mm. ' J

E stas p lacas de electrodo son alm acenadas.a c o n ti-  I• * i ' !j
nuación en un rec ip ie n te  de acondicionamiento, a f in  de oxidar 
e l plomo m etálico in troducido  en e l f i e l t r o  y transfo rm arlo  en 
PbO. j

Se efectúa finalm ente la  operación denominada de for-j 
mación que perm ite obtener la  masa ac tiv a  de lo s  e lectrodos ! 
p o s itiv o s  o negativos.

i
lo s  electrodos a s í  obtenidos se encuentran ahora li3 -j 

to s  para su empleo, eventualmente', t r a s  un secado y almacena- j 
miento an tes del montaje en lo s  acumuladores de plomo. '
SJEMFLO 2 ’ I

¡

Se fab ric an , en continuo, e lectrodos negativos pro- : 
v is to s 'c a d a  uno de un órgano de conexión y destinados a lo s  i 
acumuladores plomo- ácido. ¡

La f ig u ra  1 muestra muy esquemáticamente d iv ersas  
operaciones que. se efectúan en el curso de la  fab ric ac ió n . Se 
u t i l i z a  como m ateria l do p a rtid a  una banda continua 1 formada j 
por f ib ra s  de v id rio  unidas en tre  s í  con ayuda de un ag lu tin an -



te  y destinada  a c o n s t i tu i r  e l soporte de lo s  e lec tro d o s. ¡
Esta banda—soporte se e n ro lla  sobre un tambor 2 de almacena— , 
miento a p a r t i r  del cuál se d esen ro lla  y desplaza h o rizo n ta l-  : 
mente con ayuda de un d isp o s itiv o  de, accionamiento (no rep re— ¡ 
sentado) que oerf.iite imponerle un movimiento in te rm iten te  co- j 
rrespondien te  a la- cadencia de la s  operaciones d e s c r i ta s  a

continuación: !
A» Preparación del soporte y de lo s  órganos de cone-

xión.' " l
Se someten en primer lu g a r secto res sucesivos de l a  j 

banda-soporte 1 , que corresponden cada uno a un e lec trodo , a ¡ 
una operación de inyección A. Esta so la  operación perm ite fo r ­
mar un órgano 3 de conexión, in  s i tu ,  es d e c ir , sobre la  ban­
da-soporte  1 , y r e a l iz a r  a l  mismo tiempo una f i ja c ió n  só lid a  
de é ste  órgano (ver f ig u ra  2) sobre e l  soporte, g ra c ia s  a ■ 
"proyecciones" 3a a 3s que enetran en e l soporte . j

E sta operación A se efectúa con ayuda de un d isp o s i­
tiv o  de inyección que comprende dos armaduras o cu b ie rta s  mó—  ̂
v i le s  4 y 5 d estinadas a f i j a r  cpdai sec to r correspondiente 
a un e lec trodo . E stas armaduras o c u b ie rta s  4 y 5 p resentan  ! 
grabados que forman juntos un rnqlde que de lim ita  una cavidad 
que corresponde a l  contorno d e l órgano 3 de conexión (ver f ig u -

i
ra  2) .  l a s  o a rte s  re s ta n te s  de e s ta s  armaduras o cu b ie rta s  
se ha llan  d isp u estas  no obstante de manera que dicho se c to r | 
de la  banda 1  se vé sometido a un a ju s te  fu era  del contorno ( 
de la  cavidad del molde. .

La tem peratura del molde 3e mantiene por o tra  p a rte  
a un v a lo r  constan te , de aproximadamente 50°C en é s te  caso, 
con ayuda de un term ostato , representado esquemáticamente por 1
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elementos 6 y 7 de l a  f ig u ra  1 . ; ;
Como se desprende además de la  f ig u ra  3, l a  operación 

de inyección se efectúa con ayuda de una tobera  8 que comunica 
con un depósito  9 de plomo fundido mantenido a una tem peratura 
constante comprendida en tre  400° y 500°C. Un p istón  10 asocia­
do a la  tobera 8 perm ite in y ec ta r  rápidamente una cantidad de;
terminada de.plomo fundido a p resión  t r a s  la  in troducción  de |i
la  tobera 8 en un paso de inyección 11  formado por l a s  dos ar¡ 
maduras o cu b ie rta s  4 y 5 cuando é s ta s  f i ja n  la  banda-soporte! 
1 .

lo s  órganos deconexión 3 se forman á s i  sucesivamente 
cuando la  branda-soporte 1 se hace avanzar paso a paso, e feo- j 
tuándose la  inyección cada vez en e l curso de la  colocación en 
posición del sec to r correspondiente d e .la  banda e s tac io n a ria  
en tre  l a s  armaduras 4 y 5. A t a l  e fec to , se efectúan cada vez 
lo s  pasos sigu ien tes!

-  c ie r re  de l a s  armaduras 4, 5 del molde;
-  ap licac ión  de la  tobera  8 de inyección a l  paso 11

del molde; 1
-  accionamiento del p istón  10 para r e t i r a r  una-can tij

dad dosificada  de plomo fundido a p a r t i r  del depósito  9 e in -j
y e c ta r la  rápidamente, a p resión , en la  cavidad del molde; e l 1
plomo líq u id o  penetra  a s í  en la  zona correspondiente de l a  ban 
da-soporte  y se s o l id if ic a  tan  pronto como l le v a  la  cavidad; ;

-  apertu ra  de l a s  armaduras 4 y 5 del molde después !
del re tro ceso  de la  tobera  8. |

Esta se r ie  de pasos perm ite obtener muy rápidamente j 
e l órgano de conexión 3 sólidam ente f i ja d o  a cada sec to r de j 
l a  banda-soporte 1 , que se d estin a  a proporcionar un e lec tro -¡ 
do. En e fec to , basta  hacer avanzar la  banda 1 una d is ta n c ia  i
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que corresponde a l  ancho de un se c to r , para' poder formar 'el 
órgano de conexión s ig u ien te . ¡

B. Introducción de la  masa ac tiv a
Cada se c to r, p rov isto  de su Organo deconexión 3, p a -1 

sa a continuación a una zona B en la  cual se in troduce una me_z 
c ía  pu lveru len ta  formada por PhO y Pb en lo s  in te r s t i c io s  de ■ 
l a  banda 1, por f i l t r a c ió n .  A t a l  e fec to , se r e t i r a  una su s- j 
pensión de e s ta  mezcla en agua desionizada de un depósito  12 j 
y se d is tr ib u y e  sobre l a  banda 1 m ientras é s ta  va y viene con! 
re lac ió n  a un d isp o s itiv o  de f i l t r a c ió n  13 d ispuesto  bajo l a  
banda 1. De e s te  modo se somete l a  suspensión a una a sp ira c ió i 
a trav é s  de la  banda 1 y su fre  u n a .f i l t r a c ió n  en e l curso de i
l a  cual l a s  p a r t íc u la s  en suspensión son re te n id a s  y ile n an  j 
progresivam ente lo s  in te r s t i c io s  de la  banda. ;

G. Obtención ' \
l a  banda 1, a s í  impregnada y p ro v ista  de una s e r ie  ,j

i
de órganos 3 de conexión, es cortada a continuación en placas: 
con ayuda de un d isp o s itiv o  de co rte  14 para obtener l a s  p la ­
cas de e lec trodo  que tengan e l ancho deseado y que correspon-!

i
dan cada una a uno de dichos sec to res 'de la  banda. E stas  p la-j 
cas se tra n s f ie re n  a continuación a un re c ip ie n te  15 donde son 
almacenadas an tes de 3e r  sometidas a la  operación f in a l ,  .deno:™ t
minada de formación, que s irv e  para obtener e l plomO esponjo-, 
so que constituye  la  masa a c tiv a . Se u t i l iz a n  a t a l  e fec to  téjc 
n ica s  de formación bien conocidas erí e l campo de l a  fab ricac ió n  
de lo s  e lec trodos de plomo. !I

Se obtienen a s i  e lec trodos negativos rev estid o s con 
su masa a c tiv a  y ya p rov isto s de sus órganos de conexión e léc  
t r i c a  -3, cuyas proyecciones 3a a 3e permiten asegurar un buen 
contacto e lé c tr ic o  con la  masa a c tiv a .
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Ejemplo 3 i
Se fab rican  e lectrodos negativos efectuando en primer 

lu g ar l a s  operaciones A y B d e sc r i ta s  anteriorm ente en e l ejem 
pío 2, Sin embargo, an tes del co rte  de lo s  e lec tro d o s , se so-it
mete la  mezcla pulverulenta  in troducida  en l a  banda 1 en e l >

í -• 1
curso de la  f i l t r a c ió n ,  a un secado con a ire  ambiente seguido, 
de un tra tam ien to  durante algunos minutos con ácido su lfú rico ! 
en solución acuosa d ilu id a . E ste  tra tam ien to  con ácido s irv e  j 
para transform ar parcialm ente e l PbO contenido en la  mezcla > . 
en PbSO^.Además, la s  p lacas de e lec trodos a s í  t r a ta d a s , corta! 
das y almacenadas en e l rec ip ie n te  15 , son sometida^ durante j 
24 boras a l a ire  a 50°C y 50^ de humedad r e la t iv a .  Se efectúa! 
a s i ,  en e s te  re c ip ie n te  15, un tra tam ien to  que s irv e  para tran s

• i
formar en PbO e l plomo m etálico contenido en l a s  p lacas de 
e lectrodo . Se obtienen de e ste  modo p lacas de e lectrodos nega 
t iv a s  que pueden se r  almacenadas durante periodos relativam en 
te  la ig03  hasta  su montaje en un acumulador plomo-ácido donde 
pueden se r  sometidas a una operación previa de formación e lec  
troquím ica, an tes de se r  puestas en se rv ic io . i

Ejemplo 4 j
Se fab ric an , en continuo; e lec trodos p o sitiv o s  jiro- ¡ 

v is to s  cada uno de un órgano de conexión e lé c tr ic a  y d e s tin a - , 
dos a lo s  acumuladores de plomo-ácido. !

Se u t i l i z a  a t a l  e fecto  la  in s ta la c ió n  represen tada ' 
en l a s  f ig u ra s  1 a 3 para e fec tu a r l a 3 operaciones A, B y C j 
para e fec tu a r l a s  operaciones A, B y C d e s c r i ta s  en e l ejem- ' 
pío 2. . '

Sin embargo, an tes de form ar lo s  órganos de conexión 
3 por la  operación A, se somete la  banda-soporte 1 procedente 
del tambor de almacenamiento 2 a una m etalización  que perm ite
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íííjI í
í 1

re c u b rir  l a s  f ib r a s  de v id r io  que-constituyen l a  banda 1  con i 
un revestim ien to  delgado formado por úna a leación  de plomo-an >

‘ i
tim onio. E sta m etalización  se efectúa por proyección de l a  aleja 
ción fundida con ayuda de dos d isp o s itiv o s  de proyección de a r ! 
oo e lé c tr ic o  (no representados) en tre  lo s  cuales se hace de a fil­
i a r  l a  banda 1 a velocidad constan te.

La banda a s í m etalizada es p ro v is ta  después de órganosj
de conexión e impregnada, efectuando respectivam ente la s  opera!

i
cienes A y B d e s c r i ta s  en e l ejemplo 1 . l a  banda 1, a s í  m eta li 
zada, p ro v is ta  de órganos de conexión 3 e impregnada, se some­
te  entonces a un secado y a un tra tam ien to  con ácido su lfú rico  
an tes de c o r ta r la  en p lacas que son almacenadas en e l recipien; 
te  15 en e l  cual son tra ta d a s , efectuándose todos estos, t r a t a ­
mientos como se describe  en e l ejemplo 3.

Se Obtienen a s í  p lacas de e lectrodos p o s itiv a s  que 
pueden almacenarse durante la rg o s  periodos y que se h a llan  pie.I
ta s  para se r  montadas en un acumulador de plomo-ácido. Tras elj 
m ontaje, lo s  e lec trodos pueden s e r  .sometidos a una operación I 
de formación electroquím ica an tes de se r  puestos en se rv ic io . > 

Como se desprende de lo s  ejemplos a n te r io re s , e l  pre-| 
sente invento  perm ite la  fab ricac ió n  de e lectrodos muy delga- ,

i
dos, que presentan un espesor muy reducido, p ro v is to s  de un sol 
p o rte  f ib ro so  l ig e ro  y r e s is te n te ,  dotado de un contado ancla­
do sólidam ente, y formados en su mayor p a rte  por l a  masa ac ti-; 
va re sp ec tiv a . E stas v en ta ja s  so obtienen pues, g rac ia s  a l in-i 
vento , por un procedimiento de fab ricac ió n  que comprende única;

l
mente operaciones sim ples y f á c i le s  de c o n tro la r  y que permi­
ten  por ende una fab ric ac ió n , en continuo, con ayuda de té c n i­
cas y aparatos b ien conocidos que se prestan particu larm ente  a 
l a  fab ricac ió n  autom ática en muy grandes s e r ie s .
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El invento perm ite igualm ente asegurar en todos ld s  
casos una buena conductividad del soporte de e lec trodo , de f o r  
ma particu larm ente  sim ple. En e fec to , la  proyección de plano 
fundido, como se describe  en el ejemplo 4, se basa en técnicas! 
convencionales que se p restan  a la  fab ricac ió n  continua en gran 
s e r ie . Como se desprende sin  embargo de lo s  ejemplos 2 y 3, laj 
m etabilización  previa, de la s  f ib ra s  no .63 ind ispensab le  en to-j 
dos lo s  casos. En efec to , es posib le  c o n fe r ir  a l  e lectrodo  unaj 
conductib ilidad  s u f ic ie n te , y e llo  sin  deber form ar un r e v e s t í  
miento de l plomo por proyección, de donde re s u l ta  una sim pli­
fic a c ió n  suplem entaria d e l procedimiento de fabricación*

Conviene hacer observar que pueden u t i l i z a r s e  I 03 mis
1

mos medios para e fec tu a r d iversas operaciones en e l óurso de l|a 
fab ricac ió n  de lo s  e lectrodos p o s itiv o s  y negativos y que c ie r  
ta s  operaciones d e sc r i ta s  en lo s  ejemplos pueden e fec tu a rse  I 
simultáneamente en lo s  dos casos. j

N O T A

D escrita  suficientem ente l a  n a tu ra leza  de l invento  j
I

a s í  como la  manera de re a l iz a r lo  en la  p rá c tic a , debe hacerse ¡ 
constar que l a s  d isposic iones anteriorm ente ind icadas son sus-j 
c e p tib le s  de m odificaciones de d e ta l le  en cuanto no a lte re n  su 
p r in c ip io  fundamental. También se hace constar que e l invento ! 
corresponde a una so lic itu d  de paten te  presentadas en Suiza 
con lo s  nos: 1^59^73 de 12 de Febrero de 1.973 y 8848/73 de 18 
de Junio de 1.973, acogiéndose por lo  tan to  a I 03 benefic io s 
que conceden I 03 Convenios In te rn ac io n a les  en v ig o r, siendo 
lo  que constituye  la  esencia del re fe r id o  inven to  y por lo  j 
que se s o l i c i t a  P aten te  de Invención por 20 años en España ,so-|
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b re :PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE ORGANOS DE CONEXION EL'GC 

TRICA,, carac terizándose  por lo  sig u ien te :
1 .  -  Procedimiento de fab ricac ió n  de órganos de cone­

xión e lé c tr ic a ,  in teg rados en un f i e l t r o  de fila res de v id rio , 
destinado a c o n s t i tu ir  e l  soporte de loo electrodo*:? do acu­
muladores de plomo, carac te rizado  porque se inyecta  plomo
a una a leac ión  dé plomo, en estado fundido, er* una parto  prey 
detarminada d e l f i e l t r o ,  obteniéndose, t r a s  l a  a o lid ific a o if ii  
una zona conductora compacta, sólidam ente anclada en e l f i e l ­
t r o , ' destinada a formar el órgano de conexión de el.eotrodo 

deseada. .
2.  -  Procedimiento según la  re iv ind icación  1 ,carac te ­

rizado  porque in troduce e l f i e l t r o  en un molde que oompv«aide 
dos p a rte s  d isp u e s ta s .a  uno y otro lado d e l f i e l t r o  para fo r  
mar una.cavidad que de lim ita  el Contorno deseado d e l órgano' 
de conexión y para f i j a r  e l  f i l t r o  fuera  de esta  cavidad,
se inyeota en e s ta  oavidad plomo o una a leación  de plomo fun 
dido, a p resión , de t a l  manera que la  m ateria inyectada l l e ­
na e s ta  cavidad y penetra an una zona predeterminada de l fie!u 
t r o ,  situada en l a  oavidad, so so l id if io a  rápidamente,forman 
do en la  oavidad el órgano de conexión integrado en e l  f i e l ­

t ro  en dicha zona»
3»- Procedimiento según la  re iv ind icac ión  l,oaraote3!Í“ 

zado porque se co rta  e l f i e l t r o ,  p rov isto  de la  zona oonduoto 
ra ,  siguiendo e l oontomo deseado d e l soporte de oleotrodo 
que oomprende e l organo de conexión

4 .- . Procedimiento de fab rioao ión  de Organos da oentsítoi 
e lé c t r io a , t a l  y como queda sustancialm ente d e sc r ito  en la  
p resen te  Memoria, y en lo s  d ibu jos adjuntos»
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Esta Memoria oonsta de quince, ho jas e s c r i ta s  f  máquina 

por una so la  cara.
Madrid,

BAITELLE MEM0áfAl";-
1 .6. v :¿ m•í7;-r J ' I E.

t e  AC2SB Y S tm S f
firmado: L  ^ " " ^ 1
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